ZL7ARM dipARM?213x — modut DIP z mikrokontrolerem LPC213x 1

ZL7ARM
dip RIM2I3x

Modut DIP z mikrokontrolerem
LPC213x (rdzen ARM7TDMI-S)

Modut dipARM213x opracowano z myslg o ulatwieniu powszechnego stosowania mikrokontrolerow
z rodziny LPC213x przez konstruktorow, ktorzy nie mogq lub nie chcq inwestowac w zautoma-
tyzowany montaz elementow o relatywnie ,,gestym” rastrze rozmieszczenia wyprowadzen — 0,5 mm.

Moduly dipARM213x (schemat elektryczny
pokazano na rys. 1) sg wyposazane w mi-

Podstawowe parametry modutu dipARM213x:

krokontrolery z rodziny LPC213x (rys. 2). | — mikrokontroler z rodziny LPC213x
Modut dipARM213x jest przystosowany do | — pojemnosc¢ pamieci Flash: do 512 kB
zasilania napieciem 4,4...7 VDC, a wszystkie | — pojemnos¢ pamieci SRAM: do 32 kB
linie I/O moga bezposrednio wspdtpracowaé | — liczba linii I/O: 47
z uktadami cyfrowymi zasilanymi napiecia- | ~ wszystkie I.|n|e I/O sg przystosowane .do.wspofpracy
mi 3...5 VDC Z uktadami cyfrowymi zasilanymi napieciami: 3,3
. . . lub 5V
Modut wyposazono w liniowy stabilizator | _ wpudowane ogniwo litowe do zasilania RTC
napigcia zasilajagcego oraz dwa rezonato- | _ czestotliwo$é taktowania zewnetrznego: 12 MHz
ry kwarcowe, o czgstotliwosciach: 12 MHz | — czestotliwo$é taktowania wewnetrznego: 60 MHz
(taktuje CPU) oraz 32,768 kHz (taktuje ze- | — czestotliwos$c taktowania RTC: 32,768 kHz
gar czasu rzeczywistego RTC wbudowany | — zasilanie: 4,4...7 VDC/70 mA (maks.)
w mikrokontroler). Przewidziano mozliwos¢ | — mozliwos¢ programowania ISP
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Rys. 1. Schemat elektryczny modutu dipARM2138 (ZL7ARM)
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Rys. 3. Schemat elektryczny programatora IAP

() Program ARM Flash Utility jest dostgpny bezplatnie na

stronie internetowej firmy Philips, pod adresem: http://
www.semiconductors.philips.comlfiles/markets/micro-

controllers/philips_flash_utility.zip.

Rys. 2. Schemat blokowy mikrokontrolerow LPC213x

niezaleznego zasilania tego zegara, do czego stuzy bateria litowa BT o nominalnym napigciu 3 V (dostarczana w zesta-
wie). Jezeli nie jest ona wykorzystywana w zestawie, wejscie Vpar mikrokontrolera nalezy dotaczy¢ do linii zasilania
33 V.

Mikrokontroler zastosowany w module dipARM213x jest przystosowany do programowania w systemie/aplikacji (ISP/
IAP). Do programowania niezbedny jest dostepny bezptatnie program ARM Flash Utility oraz prosty interfejs, ktérego
schemat pokazano na rys. 3.

Niezaleznie od typu zastosowanego w module mikrokontrolera, programowanie pamigci programu (typu Flash) odbywa
si¢ poprzez interfejs RS232.

W przypadku korzystania z programu ARM Flash Utility nalezy predkos¢ transmisji danych ustali¢ na 19,2 kbd (do tego
celu stuzy okno Use Baud Rate) i poda¢ czgstotliwos¢ zewnetrznego sygnatu zegarowego lub czestotliwos¢ rezonanso-
wa oscylatora dotaczonego do mikrokontrolera (w oknie XTAL Freq.). Domyslnie jest ona ustalana na 12 MHz i w takie
wlasnie kwarce sa standardowo wyposazane moduty dipARM231x.

UMGA Linie I/O modutu dipARM213x sg kompatybilne z logikg 3,3 oraz 5 V.

Na rys. 4 pokazano rozmieszczenie sygnatow na ztaczach modutu dipARM213x. Wszystkie linie I/O mogg wspdtpracowac
bez koniecznosci wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji z uktadami cyfrowymi zasilanymi napigciem 3,3 lub 5 V.

hd P2

+5V| [@JO] GND P1.16[@JO] | PO.16
P0.0[ [0 O] RESET P1.17[0 Of [ P0.22
Po.1|lo o] N.C. P1.18|0 Of | P0.21
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Rys. 4. Przypisanie sygnafow do stykow mo-
dutu dipARM213x (ZL7ARM)
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o Modut ZL7ARM wsp6lpracuje z zesta-

wem ewaluacyjnym ZL9ARM, o kt6-
rym informacje sg dostgpne pod adresem

http:/fwww.btc.pl/index.php ?id=zI9arm.

W sktad zestawu ZL7ARM wchodzi:
— zmontowany modut DIP.

BTC Korporacja
03-237 Warszawa
Wydawnictwo Ul. Inowfodzka 5

> b fax: (22) 814-13-02
tc e-mail: biuro@btc.pl
http://www.btc.pl
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Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.
Oferowane przez nas plytki drukowane zestawu ZL7ARM moga si¢ rézni¢ od prezentowanej w dokumentacji, przy czym zmianom nie ulegaja jej wiasciwosci
uzytkowe.

BTC Korporacja gwarantuje zgodno$¢ produktu ze specyfikacja.
BTC Korporacja nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstate bezposrednio lub posrednio w wyniku uzycia lub nieprawidtowego dziatania produktu.
BTC Korporacja zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej dokumentacji bez uprzedzenia.
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